Aula 28:
O Amplificador MOSFET
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Ja vimos: Exercicio 4 Revisitado: 0 que acontece se / for 0V? E se for 4V?
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Leis do Transistor FET
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Um circuito eletronico moderno
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Um Circuito Amplificador
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Armazenamento de Energia em Transistores MOSFET
Porta NAO
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Um Circuito Amplificador com MOSFET

(se na regiao de saturacao)

Voo = 10V ® Aplicando a lei das malhas:
Vop = Ry I, + Vg
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_ 1,816V ot = 4V ® Aplicando a le1 do MOSFETna saturagao ou triodo:
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Até onde a relagio 15 x Vg € linear?
(mesma pergunta e um outro olhar)
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Até onde a relagio 15 x Vg € linear?
(mesma pergunta e um outro olhar)
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Modelos Equivalentes de Circuitos
UGS > ‘/t
Ups = VUgs — Vt
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